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400mV 350. OmV + (0. 8%+3) 353. 1 346.9 350. 2mV B
4y 3. 500V 3. 529 3.471 3. 502V B
DCV 40V 35. 00V + (0. 8%+1) 35. 29 34. 71 34. 99V EHE
400V 350. OV 352.9 347. 1 349. 8V B
600V 600V + (1%+3) 609 591 601V EHE
4y 3. 500V/50Hz 3. 545 3. 455 3.501V EHE
40V 35. 00V/400Hz + (1. 2%+3) 35. 45 34. 55 34. 99V B
ACV
400V 350. 0V/60Hz 354.5 345.5 349. 6V s
600V 600V/400Hz + (1. 5%+5) 614 586 602V B
400Q 350. 0Q + (1. 2%+2) 354. 4 345. 6 350. 2Q B
4kQ 3. 500kQ 3. 537 3. 463 3. 499KQ B
o 40kQ 35. 00kQ + (1%+2) 35. 37 34. 63 35. 01KQ B
400kQ 350. 0kQ 353.7 346. 3 349. 9KQ B
MQ 3. 500MQ + (1. 2%+2) 3. 544 3. 456 3. 498MQ B
40MQ 35. 00MQ + (1. 5%+2) 35. 55 34. 45 34. 95MQ B
400uA 350. OuA 353.8 346. 2 350. 2uA s
+ (1. 0%+3)
4000uA 3500uA 3538 3462 3501uA B
DCA
40mA 35. 00mA 35. 47 34. 53 34. 99mA B
+ (1. 2%+5)
400mA 350. OmA 354. 7 345. 3 350. OmA s
400uh 350. OuA/50Hz 355. 8 344. 2 350. 2uA B
+ (1. 5%+5)
4000uA 3500uA/400Hz 3558 3442 3501uA B
ACA
40mA 35. 00mA/60Hz 35.75 34. 25 35. 00mA B
+ (2%+5)
400mA 350. OmA/400Hz 357.5 342.5 349. 9mA s
40. 00nF 35. 00nF 36. 43 33. 57 35. 02nF B
400. OnF 350. OnF 364. 3 335. 7 349. 9nF B
=+ (4%+3)
CAP 4. 000uF 3. 500uF 3. 643 3. 357 3. 499uF B
40. 00uF 35. 00uF 36. 43 33. 57 34. 98uF EHs
100uF 100. OuF + (5%+10) 106. 0 94.0 99. 8uF G
99. 99Hz 90. 00Hz/1Vrms 90. 48 89. 52 90. 00Hz B
999. 9Hz 900. OHz/1Vrms 904. 8 895. 2 900. OHz B
Hz + (0. 5%+3)
9. 999kHz, 9. 000kHz/1Vrms 9. 048 8. 952 9. G
rr—t\ a—nz ,/\
99.99kHz |  100. 0kHz/30Vrms 100. 8 99. 2 /5&@\ I y‘;§~ L
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